
4. Двумерные системы
Вигнеровский кристалл в режиме дробного квантового эффекта Холла в окрестности (=1/5. Акустические методы исследования
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С помощью акустических методов измерены реальная и мнимая компоненты высокочастотной проводимости, (AC=(1-i(2, в образце n-GaAlAs/GaAs/GaAlAs с широкой квантовой ямой (ширина 65 нм, концентрация 5(1011cм-2, подвижность 8(106 см2/Вс). Измерения проведены в диапазоне частот f=(28.5-306) MHz, температур – T=(40-380) мК, и магнитных полей – до 18 Тл. Наблюдалась богатая картина осцилляций проводимости, соответствующая целочисленному и дробному квантовым эффектам Холла. 
[image: image1.emf]В окрестности числа заполнения (=1/5, при (=0.19 и 0.21 и T=40 мК в частотной зависимости (1 наблюдается максимум, а (2 изменяет знак. Особенности в зависимостях сопротивления от магнитного поля, температуры и частоты вблизи (=1/5 изучались разными  методиками [1-3]. Большинство авторов пришли к выводу, что в окрестности (=1/5 наблюдается образование вигнеровского кристалла, локализованного  дефектами решетки (“pinning mode”). Однако, только в настоящей работе была измерена не только реальная, но и мнимая компоненты высокочастотной проводимости. Их частотные зависимости подтверждают существование в этом материале локализованной вигнеровской моды с максимумом на частоте ~ 85 МГц. Результаты для (=0.21 аналогичны. В то же время при (=0.2 высокочастотная проводимость практически не зависит от частоты. Мы провели анализ температурных зависимостей высокочастотной проводимости при (=0.21, 0.2 и 0.18. 

Работа поддержана грантами РФФИ и отделения физических наук РАН. 
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Рис. 1. Зависимости (1 и (2  от f; (=0.19.


Зависимость величины B от параметра А.









